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Toshiba Electronics introduit des MOSFET de hautes performances pour des 

applications jusqu'à 650 V et 20 A 
 

Le procédé de fabrication et le boîtier améliorent la performance et la vitesse de 
commutation 

 
Düsseldorf, Allemagne, le 09 Mars 2010  –   Toshiba Electronics Europe (TEE) annonce une 
nouvelle famille de MOSFET de puissance capables de fournir une performance améliorée et des 
vitesses de commutation plus rapides dans des applications tournant avec des tensions pouvant 
atteindre 650 V et des courants montant jusqu'à 20 A. Cette nouvelle série de composants, 
appelée TK, est idéalement adaptée à toute une variété d'applications d'alimentation, nouvelles et 
émergentes, et notamment pour les conceptions avec correction du facteur de puissance (PFC) et 
les ballasts d'éclairage. 

Pour réaliser ses nouveaux MOSFET, Toshiba a combiné plusieurs avantages technologiques des 
boîtiers avec les plus récents procédés de fabrication de semiconducteurs � -MOS VII. Les 
composants obtenus offrent une meilleure dissipation thermique et de meilleures caractéristiques  
de puissance, une capacité et une charge de grille (Qg) réduites, une résistance série (RDS(ON))  



 

 

 
améliorée ainsi que de meilleurs rapports coût/performance par rapport aux générations 
précédentes. La durée d'avalanche (commutation) est en outre garantie. 

Les MOSFET de la série TK de Toshiba sont proposés dans un boîtier TO220SIS totalement isolé 
et dans un boîtier TO-3P(N) classique, qui mesurent respectivement 10 mm x 15 mm x 4,5 mm et 
15,9 mm x 20 mm x 5 mm. Tous les composants TO220SIS font appel à la technologie 
d'encapsulation dite “Warp” de Toshiba, qui utilise des connecteurs en cuivre à la place des 
liaisons filaires. Cette technologie diminue la résistance des liaisons internes, améliore la 
dissipation thermique et supporte des courants plus élevés.  

Les transistors de cette nouvelle série offrent diverses options de tension (450, 500, 525, 550, 600 
et 650 V) et des courants de drain de 2 à 20 A. Les valeurs de RDS(ON) s'étalent de 5 �  à seulement 
0,27 � . 
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A propos de Toshiba 
 
Toshiba Electronics Europe (TEE) est la filiale européenne dédiée aux composants électroniques de Toshiba 
Corporation qui figure parmi les plus grands fournisseurs mondiaux de semiconducteurs. TEE offre l'une des plus vastes  
gammes de circuits intégrés et de produits discrets de l'industrie, incluant des mémoires, des microcontrôleurs, des 
ASIC, des ASSP et des afficheurs de haut de gamme pour des applications dans l'automobile, le multimédia, l'industriel, 
les télécoms et les réseaux. L'entreprise commercialise aussi une vaste gamme de semiconducteurs de puissance. TEE 
avait été créée en 1973 à Neuss, en Allemagne, avec comprend des activités de conception, de production, de 
marketing et de ventes ; elle a désormais son siège à Düsseldorf, Allemagne, avec des filiales en France, en Italie, en 
Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. TEE emploie environ 300 personnes en Europe ; son président est M. Hitoshi 
Otsuka. 
 
Toshiba Corporation est un groupe leader mondial et novateur dans le domaine de la haute technologie, un fabricant et 
un fournisseur diversifié de produits électroniques et électriques pour un vaste nombre d'applications : des systèmes 
informatiques et de communications ; des produits pour l'électronique grand public ; des composants et des dispositifs 
électroniques ; des systèmes de puissance, y compris dans l'énergie nucléaire ; des systèmes pour les infrastructures 
industrielles et sociales ; et des appareils électroménagers. Créé en 1875, Toshiba possède aujourd'hui un réseau global 
de plus de 740 sociétés, qui emploie 199000 personnes dans le monde et réalise plus de 73 milliards de $ de ventes. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Toshiba Electronics Europe : www.toshiba-
components.com 
 
Personne à contacter pour les questions concernant la publication  
Toshiba Electronics Europe, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany 
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Web: http://www.toshiba-components.com/pressoffice/index.asp 
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